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Aktif devre tasarımı uygulamalarında kullanılmak üzere 0.35µm CMOS 
teknolojisi ile bir DO-OTA (çift çıkışlı OTA) yapısı tasarlayınız. (OTA 
kutuplama akımının Iss ≤ 100µA  bölgesinde, eğiminin de gm ≤ 150µA/V 
bölgesinde seçilmesi önerilir. Tasarlanacak DO-OTA CL ≤ 25pF'lık 
kapasitif yüklerle çalıştırılacaktır. 

Yukarıda belirtilen çalışma bölgesi içinde aşağıdaki tabloda verilen şartların 
sağlanması istenmektedir. 

Eğimin band genişliği f3dB  ≥  75 MHz 

Giriş işaretinin doğrusal değişim 
aralığı 

-1V ≤ VIN≤ 1V 

Çıkış geriliminin doğrusal değişim 
aralığı 

-1V ≤ VOUT ≤ 1V 

Çıkış direnci 
- RO+, RO- ≥ 100 MΩ 

 

Yükselme eğimi SR ≥ 10V/µsn (Iss = 100µA için) 
 

 
Not:  Grup 4 NMOS giriş transistoru, Grup 5 PMOS giriş transistoru 
kullanacaktır.  


